


































专利名称(译) 双功能有源矩阵传感器阵列

公开(公告)号 US9949683 公开(公告)日 2018-04-24

申请号 US14/977910 申请日 2015-12-22

[标]申请(专利权)人(译) AMERICA SLA夏普LAB

申请(专利权)人(译) AMERICA（SLA），INC夏普实验室.

当前申请(专利权)人(译) AMERICA，INC夏普实验室.

[标]发明人 AFENTAKIS THEMISTOKLES

发明人 AFENTAKIS, THEMISTOKLES

IPC分类号 A61B5/00 G01K7/16 G01N27/04 G01D1/00 G01K7/22

CPC分类号 A61B5/447 A61B5/6892 G01D1/00 G01K7/16 G01K7/226 G01N27/048 G01N27/045 A61B2562/0261 
A61B2560/0252 A61B2562/029 A61B2562/0247 A61B2562/046 G01D5/1655

审查员(译) 帕特尔帕雷什

其他公开文献 US20170172489A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了使用单个感测元件进行多个环境测量的方法。每个传感元件
（sensel）包括一个薄膜晶体管（TFT）和一个无源元件。典型地，提供
排列成阵列的多个传感器。响应于电刺激，提供电测量，该电测量响应
于与第一环境条件相关的TFT电特性的变化以及与第二环境条件相关的
无源元件的特性的变化。当传感器形成阵列时，在监测表面上的多个位
置上提供多个电测量值。一些示例性环境条件包括温度，压力，湿度，
化学品，氧气，溶液pH，盐度和剪切。该方法确定独立于第二环境条件
的第一环境条件，同时独立于第一环境条件确定第二环境条件。
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